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Devido ao aumento de poluentes na atmosfera, o0 uso excessivo de combustiveis
fosseis e o esgotamento de fontes de energias ndo renovaveis. A busca por
energias renovaveis e limpas vém crescendo. Para contornar essa situagao o
estudo e desenvolvimentos de materiais semicondutores atuantes como
catalisadores em células fotoeletroquimicas mostra-se favoravel como solugao do
problema. Este projeto tem o objetivo de desenvolver um material semicondutor
para poder atuar como uma célula fotoeletroquimica na quebra de molécula da agua
e produgao de hidrogénio. Foi utilizado nanotubos de TiO2 por conta de seu baixo
custo, alta disponibilidade, nao toxico, e alta estabilidade com aditivos de deposigao
de Bi2S3 como contorno para diminuir o alto band gap que o TiO2 (3.2 eV) pois
possui um alto coeficiente de absor¢cdo e uma banda de condugdo negativa em
relagdo com a do TiO2 o que facilita a transferéncia rapida de elétrons fotogerados
de Bi2S3 para TiO2. A fins da realizagao de tal trabalho as sinteses de TiO2 foram
feitas através do processo de anodizagao utilizando um contra eletrodo de cobre
(Cu) e titanio (Ti) como eletrodo para a produgcédo dos nanotubos. Apds isso foi feita
a deposicado de Bismuto (Bi) por meio de um potenciostato utilizando uma solugao
de BINO3 e HNOS3, com platina atuando como contra eletrodo a amostra de TiO2
como eletrodo e AgCI como eletrodo de referéncia. E por fim foi feita a deposi¢ao de
enxofre (S) através da sulfurizagao utilizando um forno e argénio. Resultados como
DRX (difracdo de raio x), MEV (microscopia de varredura) e UV-VIS para a
comparagao das amostras com artigos de referéncia.



